
2Т399А, КТ399А, КТ399АМ

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные струк
туры п-р-п усилительные с нормированным коэффициентом 
шума на частоте 400 МГц. Предназначены для применения во 
входных и последующих каскадах усилителей высокой и сверх
высокой частот. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с 
гибкими выводами (2Т399А, КТ399А) и в пластмассовом кор
пусе с гибкими выводами (КТ399АМ). Тип прибора указывает
ся на корпусе. На транзисторах в пластмассовом корпусе мар
кировка дается в сокращенном виде: 399А.

Масса транзистора не более 1 г в металлостеклянном кор
пусе и не более 0,5 г в пластмассовом корпусе.

Изготовитель —  акционерное общество «Светлана», 
г. Санкт-Петербург.
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Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при 0КВ = 1 В, 4 = 5 мА:

Г =  +25 вС ........................................................ 40... 140*... 
170*
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Т = — 60 “С для 2Т399А, не менее...............  20
Г =  +125 вС для 2Т399А, не менее............. 40

Граничная частота коэффициента передачи
при {/КБ = 5 В, 4 = Ю м А.....................................  1,8...2,6*...

2,9* ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи
при 6/КБ = 5 В, 4 = Ю мА, 30 МГц........ .  3,8*...4*...8 пс
Минимальный коэффициент шума
при (Уцв = 5 В, 4 = 5 мА, 400 МГц...............  1,3*... 1,5*...

2 дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощ
ности при С/къ = 5 В, /э = 5 мА, /=  400 МГц.... 11,5*...12,3*...

13 дБ
Обратный ток коллектора при 6/КБ = 15 В, 
не более:

Т = +25 °С........................................................  0,5 мкА
Г = +125 °С ....... ..............................................  5 мкА

Обратный ток эмиттера г.ри (4е = 3 В,
не более...................................................................  1 мкА
Емкость коллекторного перехода при 6/КБ = 5 В 1*...1,03*...

1,7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при 6/Эб = 1 В 2,1*...2,4*...

3 пФ
Емкость конструктивная:

между выводом эмиттера и корпусом
2Т399А............................................................... 0,45* пФ
между выводом коллектора и корпусом
2Т399А.................... - ......................... .............. 0,6* пФ
между выводом базы и корпусом 2Т399А. 0,4* пФ 
между выводами коллектора и базы
2Т399А............................................................... 0,15* пФ
между выводами коллектора и эмиттера
2Т399А............................................................... 0,08* пФ

Индуктивность выводов эмиттера и базы
при / = 3 мм для 2Т399А.....................................  4,5* нГн

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— база.......  15 В
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер
при /?БЭ < 10 кОм.................................................... 15 В
Постоянное напряжение эмиттер— база........ . 3 В
Постоянный ток коллектора и эмиттера:

2Т399А, КТ399А................................................  20 мА
КТ399АМ...........................................................  30 мА
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Импульсный ток коллектора и эмиттера
при 2И ^ 10 мкс, 0 ^ 2 :

2Т399А, КТ399А....................... ............ 40 мА
КТ399АМ............................................. 60 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора1:

2Т399А:
Г*М -55  X ,  Р  Ъ 6650 П а .................. 150 мВт

1 В диапазоне температур +55...+ 125 “С допустимые значения рассеиваемой 
мощности 2Т399А, КТ399А снижаются линейно.

Г +55 X ,  Р  = 665 П а ...................  105 мВт
Г  = +125 °С...................................  39 мВт

КТ399А:
Г  ̂  +55 °С.....................................  150 мВт
Г = +125 X ...................................  40 мВт

КТ399АМ +85 °С ............................ 150 мВт
Температура р-п перехода..........................  +150 °С
Температура окружающей среды:

2Т399А, КТ399А................................... -60...+125 вС
КТ399АМ............................................. —45...+85 X

КгК '.лБ

2 
1 

0 
-1 
-2

0 2.5 5 15 10 1)^ .8

Зависимость коэффици
ента шума от напряже
ния коллектор— база

2П99А
к т т

КГ599А!7

|

1^5мА.^тМГц

КГ  К  в.а Б 

0.8

06
0.2
0

-02

К%р-Ку'р ,иБ
[ 2 П 9 9 /

|  к т т

1

\ ' '  \ 1

I * 5 т \Н а

и *= 5 Е 1

Ы О О М Гц  
____1____ 1____

0 4 8 12 16 В.мА

Зона возможных поло
жений зависимости ко

эффициента шума 
от тока эмиттера

Зависимость коэффици
ента усиления от тока 

эмиттера

3
ООО компания "Электроника и связь" 
тел. (473) 277-14-34,277-35-34 
www.eandc.ru 



К% й~К% р ,л 6 Кщ-Кш.аЬ
2 Т Ж

~ к и т  ~
_  * 7 ? п п л и  -п7599Ап 
, 1 1

О I---- 1
иг*ю*ю Ч ю ипмгц 04 05 0.6 0.7 08 ['ГГц

Зависимость коэффици
ента усиления от напря
жения коллектор—база

Зона возможных поло
жений зависимости ко

эффициента шума 
от частоты

Зависимость коэффици
ента усиления от ча

стоты

4
ООО компания "Электроника и связь" 
тел. (473) 277-14-34,277-35-34 
www.eandc.ru 


